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Sekildeki devre standart band araligi referansi olarak kullanilacaktir. T1 ve T.
tranzistorlar1 es tranzistorlardir; R; direncinden akan akim 100 pA olacaktir.
Uygun bir besleme gerilimi secerek devreyi tasarlayimiz, eleman degerlerini
belirleyiniz.

Tasarimda, verilenlerin disinda gereken biiyiikliikler serbest olarak secilebilir.
Devrenin oda sicakliginda calisacagi ongoriilmiistiir (T= 300°K, VT =26mV).

SPICE benzetim programi yardimiyla tasarladiginiz devrenin calisip calismadigini
arastirimz. Islemsel kuvvetlendirici icin pA741 islemsel kuvvetlendiricisi
makromodeli, bipolar tranzistorlar icin Grup-1,2 Odev 1 de verilen model
parametreleri kullanilacaktir.

Sicakligr 0°C ile 100°C arasinda uygun araliklarla degistirerek Vier geriliminin
sicakliga bagimhiligini inceleyiniz, sicaklik katsayisini belirleyiniz.

Elde ettiginiz sonuclar: yorumlayimniz.




